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  Конденсаторы     
     
 С1, С2 EXR-25V-470µF±20% 2 Hitano 
 C3 EXR-100V-100µF±20% 1  
 C4 R20Z 474 M2АH5 1  
 C5 EXR-16V-100µF±20% 1  
 С6 EXR-100V-100µF±20% 1  
 С7 R20Z 474 M2АH5 1  
 С8 ELP-100-4700µF±20% 1  
 C9…C11 R20Z 474 M2АH5 3  
  C12 R15W 222 M2АH5 1  
 С13, С14 R15W 272 M2АH5 2  
    
    
     
     
  Микросхемы   
     
 DА1,  DА2 DB102                         International  Rectifier 2 См. примечание 1 
 DА3,  DА4 KBPC 5002 W (корпус  KBPC-W )  Comchip 2 См. примечание 2 
 DА5 МС 7806                     Motorola 1 См. примечание 3 
 DА6 Оптоэлектронное МОП-реле PVT422    IR 1  
     
     
     
     

 

 

 

 

   
   



 

 

2  Изм  Лист      № докум.          Подп.     Дата 

Лист
МБФИ.467939.004 ПЭ3 

 И
нв

. №
 п
од
л.

   
   

  П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

   
   

   
 В
за
м.

 и
нв

. №
   
И
нв

. №
 д
уб
л.

   
   

   
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

      Наименование                    Кол.        Примечание 
Поз. 

обозна-
чение Зо

на
 

Формат  А4 

  
 
 
  Резисторы    
  С2-23        ОЖ0.467.104 ТУ   
  С2-33Н     ОЖ0.467.093 ТУ   
  С5-16МВ  ОЖ0.467.513 ТУ   
  СП3-19а    ОЖ0.468.134 ТУ   
     
 R1…R4 С2-23-0,125-1,0 кОм±10%-А-Д-В 4  
 R5 С2-33Н-1-6,8 Ом±5%-А-Д-В 1  
 R6 С2-23-0,5-120 Ом±5%-А-Д-В 1  
 R7 С2-33Н-2-36 Ом±10%-А-Д-В 1  
 R8 С2-23-0,125-1,0 кОм±10%-А-Д-В 1  
 R9 С2-33Н-1-270 Ом±5%-А-Д-В 1  
 R10 С2-23-0,25-100 Ом±10%-А-Д-В 1  
 R11 С2-23-0,125-1,0 кОм±10%-А-Д-В 1  
 R12,  R13 С2-23-0,25-470 Ом±5%-А-Д-В 2  
 R14,  R15 С2-23-0,125-1,0 кОм±10%-А-Д-В 2  
 R16 С2-23-0,25-3,9 кОм±5%-А-Д-В 1  
 R17 С2-33Н-1-5,6 кОм±10%-А-Д-В 1  
 R18 С2-23-0,25-6,2 кОм±5%-А-Д-В 1  
 R19 С2-23-0,25-2,2 кОм±5%-А-Д-В 1  
 R20,  R21 С2-23-0,125-1,0 кОм±10%-А-Д-В 2  
 R22,  R23 С2-33Н-0,5-1,0 Ом±10%-А-Д-В 2  
 R24 С2-23-0,5-200 Ом±10%-А-Д-В 1  
 R25 С5-16МВ-2-0,15 Ом±1% 1 См. примечание 4 
 R26 С2-23-0,25-43 Ом±10%-А-Д-В 1  
 R27 С2-23-0,125-200 Ом±10%-А-Д-В 1  
 R28 С2-23-0,25-62 Ом±10%-А-Д-В 1   
 R29 С5-16МВ-5-0,2 Ом±1% 1  
  R30 С2-23-0,125-6,8 кОм±10%-А-Д-В 1  
 R31 С2-23-0,25-200 Ом±10%-А-Д-В 1  
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 R32 С2-23-0,5-3,9 кОм±10%-А-Д-В 1  
 R33, R34 С5-16МВ-5-1,5 Ом±5% 2 См. примечание 4 
 RP1,  RP2 PVC6A-0,5-2,0 кОм±10% 2  
    
     
    
  Диоды   
    
 VD1…VD5 FR103                         International  Rectifier 5 См. примечание 1 
 VD6 1N4148 1  
 VD9,    VD10 MUR1620CT 2  
 VD11…VD13 FR103 3 См. примечание 1 
 VD14,   VD15 1N4148 2  
 VD16 FR103 1 См. примечание 1 
 VD17 MUR1620CT 1  
     
    
  Стабилитроны   
     
 VD7 1N4745A 1 DC Components 
 VD8 1N4747A 1  
     
     
  Транзисторы   
     
 VT1…VT8 BDX53C 8 Fairchild 
 VT9 КТ3102Б      аА0.336.122 ТУ 1  
 VT10 КТ683Б        аА0.336.802 ТУ 1  
 VT11,  VT12 КТ3102Г      аА0.336.122 ТУ 2  
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  Тиристоры   
     
 VS1 ВТ152Х-800Е  1 Philips 
    
    
  Разъемы   
     
 Х1 Вилка PW15-15M 1  

 Х2 Вилка PLD20-G 1  
 Х3 Вилка ОНЦ-БС-1-19/18-В1-1-В      Бр0.364.030 ТУ 1  
 Х4 Вилка ОНЦ-БС-1-19/18-В1-2-В      Бр0.364.030 ТУ 1  
 Х5 Вилка PW10-2-М 1  
     
     
 Примечание 1–Разрешается устанавливать вместо   
  микросхем DB102 микросхемы DB104, DB105   
  и вместо диодов FR103 диоды FR104, FR105   
  Примечание 2–Разрешается устанавливать вместо   
  диодных мостов KBPC5002W диодные мосты   
  KBPC5003W … KBPC5010W ,  KBPC3510W    
  Примечание 3–Разрешается устанавливать вместо   
  микросхем МС7806 микросхемы КР142ЕН5В,    
  КР142ЕН5Г   
  Примечание 4–Разрешается устанавливать вместо   
  резистора С5-16МВ-5-1,5 Ом±5% резистор  
  С5-16МВ-5-1,0 Ом±5%, вместо резистора   
  С5-16МВ-2-0,15 Ом±1% резистор   
  С5-16МВ-5-0,15 Ом±1%    
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